О применимости диффузионно-коагуляционной модели при оценке дозы аморфизации Si
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В настоящее время существует несколько моделей аморфизации Si при облучении легкими ионами, учитывающих вторичные процессы эволюции радиационных дефектов [1, 2]. 
В работе [3] было показано, что на распределение вакансий и дивакансий заметно влияют все факторы процесса облучения: масса и энергия ионов, плотность ионного тока и температура мишени.
[bookmark: _GoBack]Расчеты дозы аморфизации позволили определить те режимы облучения, при которых максимальная концентрация примеси не превышала 10% от собственной концентрации кремния и для которых допустимо использование диффузионно-коагуляционной модели для оценки данной величины.
Также исследовано влияние граничных условий на поверхности на результаты расчетов.
Полученные результаты позволяют сделать вывод об относительности понятия «сплошной» аморфизации.
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